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•�LMN%��：0.47 �H �O.� 0603
NP6:�������Q

•�����'R：2.35 V ( 5.5 V

•�ST����：3.3 V、3.5 V

•�16�7����：1.5 A (VIN � 2.6 V)

•�16������� 2.0 A (GSM 217 Hz )U*�，
VOUT ,�( 3.3 V V 3.5 V)

•��W2+ 96%

•�
VIN > XY VOUT �，Z[\]?,��

•��%����.
•���\^_`�-Z[
•�DE?	45
•�VSEL aE 	XY VOUT

•�b,�c
•��d!�9��
•�16−�F WLCSP，0.4 mm �"

• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant
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See detailed ordering and shipping information on page 2 of
this data sheet.
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MARKING DIAGRAM
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12 = Alphanumeric Device Marking
KK = Lot Run Code
X = Alphabetical Year Code
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� 1. ��
� 

����

�
��

VSELO/VSEL1 ��� ���� ���� �� ��†

FAN48632UC33X 3.30 / 3.49 � � IQ -40 to 85°C 16-��、4x4��、
0.4�mm��、250 �m���
��	
��
��

(WLCSP)

3000 / ��

FAN48632BUC33X
(Note 1)

3.30 / 3.49 � � IQ

FAN48632UC35X 3.50 / 3.70 � � IQ
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging

Specifications Brochure, BRD8011/D.
1. FAN48632BUC33X ��������。

�	�


� 2. �	�
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� 2.  !��  

�� �� �� �" �	� ��

L1 0.47 �H, 30% Toko: DFE201612C 
DFR201612C

Cyntec: PIFE20161B

L 0.47 �H

DCR (�� R) 40 m�

CIN 10 �F, 10%, 10 V, X5R, 0603 TDK: C1608X5R1A106K C 10 �F

COUT 2 x 22 �F, 20%, 6.3 V, X5R, 0603 TDK: C1608X5R0J226M C 44 �F
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� 3. �'(� ()*�!) � 4. "(� ()*�#)
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� 3. #$$  

#$� %+ ��

A1 EN &,。����
����，�!�"。(Note�2)

A2 PG ��-(。#$%&'(�。)*(�+,-./0123，4567�,8
9:�，PG
;<��=>����?。

A3–A4 VIN �)��。@A�BCD�E(��F。(Note 2)

B1 VSEL ./�
��。��GHI��，J�KL��MN(���。

B2, C2, D1 AGND �0*。IC �OP�FQ�RS。TUPV����W�X���。

B3–B4 VOUT �
��。;�COUT�?Y��Z[\J"]^PS_。

C1 BYP ��。L��JK�`ab�c!GH。�L��d�����?�，c!&��(Q3Q�Q1);
&I，IC���G�;�e。

C3–C4 SW 1+�2。@A>�f。

D2–D4 PGND ��*。#$�IC�P�Fgh。c!�iP�COUT�j��\J"kP�!!lgh��。

2. EN ��J@A� VIN，�$mn;�@A� 1.8 V op��。
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� 4. 3,4-5$�  

6� �" 4/� 4-� ��

VIN VIN (��� −0.3 6.5 V

VOUT VOUT (��� 6.0 V

SW 3q DC −0.3 8.0 V

rs: 10 ns, 3 MHz −1.0 8.0 V

�t�� −0.3 6.5
(Note 3)

V

ESD u�Y�v9w	 !"Gxyz JESD22−A114 3.0 kV

#�{$Gx JESD22−C101 1.5 kV

TJ �5 −40 +150 °C

TSTG |%56 −65 +150 °C

TL ��}A56，10 ~ +260 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(�O��) 
)*��7,������&��P���，{$J"'��。)*7,()#*��，;��
�{$+"，J"'��{$��，��
J]�。
3. M� 6.5 V � VIN + 0.3 V &P���。

� 5.  !��7�  

6� �" 4/� 4-� ��

VIN �F�� 2.35 5.5 V

IOUT (��� 0 1500 mA

TA ��56 −40 +85 °C

TJ �5 −40 +125 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(�O��)
�����,����&V����，/
�"��� ¡。¢��£���,����&¤����¥P��0 ¡，J"'��{$P
J]�。

� 6. 8�,  

6� �" �	� ��

θJA �-��4�8¦ 80 °C/W

θJB �-��4�8¦ 42

Junction−to−ambient thermal resistance is a function of application and board layout. This data is measured with four−layer ON Semiconductor
evaluation boards (1 oz copper on all layers). Special attention must be paid not to exceed junction temperature TJ(max) at a given ambient
temperature TA.
(�O��)
�-��4�8¦��"jKQ�!§¨©��。�ª«¬­®¯5°6§TU�(±®²��1�oz�³)。´7µ¶P$，/·£´���56

TA�0，7,�5�TJ(max)。
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� 7. �9:;  

¸¹º�»¼，½8±9�!£¾ 1 ��P�,¿$0�,，VIN = 2.35 V > VOUT，TA = -40°C > 85°C。;x�ÀÁ�VIN = 3.0 V < 
TA = 25°C PÂ=Ã�

6� �" ��7� 4/� �	� 4-� ��

IQ VIN us�� c!GH VOUT = 3.5 V, VIN = 4.2 V 140 190 �A

��GH VOUT = 3.5 V, VIN = 2.5 V 150 250 �A

�Ä：EN = 0, VIN = 3.0 V 1.5 5.0 �A

b�c!GH 
VIN = 3.5�V

� IQ 4 10 �A

ILK VOUT > VIN >Æ'�� VOUT = 5 V, EN = 0 0.2 1.0 �A

ILK_OUT VOUT '�� VOUT = 0, EN = 0, VIN = 4.2 V 0.1 1.0 �A

VUVLO Ç�È� VIN ?� 2.20 2.35 V

VUVLO_HYS Ç�È�É�Ê6 200 mV

VPG(OL) PG � IPG = 5 mA 0.4 V

IPG_LK PG '�� VPG = 5 V 1 �A

VIH op��� EN, VSEL, BYP 1.2 V

VIL op��� EN, VSEL, BYP 0.4 V

RLOW opË���0= (����") BYP, VSEL, EN 300 k�

IPD Ì��F0= BYP, VSEL, EN 100 nA

VREG (���Í6 ÎÁ� GND PÏÐ VOUT, DC,
VOUT-VIN > 100 mV

–2 4 %

VTRSP Ñ-rs�j 500–1250 mA, VIN = 3.0 V ±4 %

tON &I�� VIN = 3.0 V, VOUT = 3.5 V, Ñ- > 1 A 80 ns

fSW &�ÒÓ VIN = 3.0 V, VOUT = 3.5 V, Ñ- = 1 A 2.0 2.5 3.0 MHz

IV_LIM ��ÔÕ���� VIN = 2.6 V 3.3 3.7 4.1 A

IV_LIM_SS £ SS ���ÔÕ���� VIN = 2.6 V 1.8 A

ISS_PK ÖI�(����� LIN1 � 900 mA

LIN2 � 1800 mA

tSS ÖI� EN ���>23 �×, 50 � Ñ- 600 �s

VOVP (�,�
9:� 6.0 6.3 V

VOVP_HYS (�,�
9É� 300 mV

RDS(ON)N N ØÙ��&� RDS(ON) VIN = 3.5 V 85 120 m�

RDS(ON)P P ØÙÚÛÜ�{ RDS(ON) VIN = 3.5 V 65 85 m�

RDS(ON)P_BYP P ØÙc!&� RDS(ON) VIN = 3.5 V 65 85 m�

T120A T120 `a:� 120 °C

T120R T120 ÝY:� 100 °C

T150T T150 :� 150 °C

T150H T150 É� 20 °C

tRST ÞßàIá�{ 20 ms

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(�O��) 
¸¹º�»¼，“�â´�”��&��P$V�Tã¿$0P@ä�"�ª。)*£/Ú¿$0 ¡，@ä�"J"�“�â´�”��
&V��"�ª/A�。
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�	��
(VIN = 3.0 V，VOUT = 3.5 V，VSEL = 0 V，TA = 25°C；�!QB$²C«¾ 1，¸¹º�»¼。)

� 5. <= vs ���>0�)��
+? � 6. <= vs ���>0��
+?

� 7. <=8���>0�)��
+?

VOUT = 3.3 V
� 8. <=8���>0��
+?

VOUT = 3.3 V

� 9. �
��8���>0�)��
+?

 (-:;< 3.0 VIN、500 mA ��)
� 10. �
��8���>0��
+?

(-:;< 3.0 VIN、500 mA ��、TA = 25�C)
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�	�� (æ)

(VIN = 3.0 V，VOUT = 3.5 V，VSEL = 0 V，TA = 25°C；�!QB$²C«¾ 1，¸¹º�»¼。)

� 11. @A�>8�)��0��
+?

B���

� 12. @A�>8�)��0��
+?

���� (> IQ)

� 13. �
CD8���>0�)��
+? � 14. 1+E=8���>0�)��
+?

� 15. ��，50 � �� � 16. G�?H
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�	�� (æ)

(VIN = 3.0 V，VOUT = 3.5 V，VSEL = 0 V，TA = 25°C；�!QB$²C«¾ 1，¸¹º�»¼。)

� 17. ��IA，100−500 mA，100 ns JK � 18. IAG�，1.0−2.5 A，100 ns JK

� 19. L�IA，3.0−3.6 VIN，10 �s
JK，1.0 A ��

� 20. L�IA，3.3−3.9 VIN，10 �s
JK，1.0 A ��

� 21. M) / N
��，OP VIN Q@，

1 ms JK，500 mA ��，3.2−3.8 VIN

� 22. VSEL �M，VIN = 3.0 V，500 mA ��

http://www.onsemi.cn/
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����

FAN48632�*�+��,���.，	k0�7l
	45(CCM)�"��2.5�MHz��0�12，�45mn
0";()������VIN����。o��.pq?

,45，
�VIN�3
,���.��Tr��45�

�st。

4u�vw����B�，2����VSEL�x5�

ST�6��Tr��，0���y!�#M�7�

��z�，�{8|}��W~。

� 8. ��RA

�� �� SA，T

LIN ç�I� VIN > VOUT

SS ��ÖI� VOUT < VOUT(MIN)

BST ��è,GH VOUT = VOUT(MIN)

BPS é0c!GH VIN > VOUT(MIN)

B���

FAN48632�������45�E.�]��$�
�9��，���CCM�%_7l	45�(DCM)�y!
���i��B。0 �CCM �12u�，.����
2.5�MHz��`&0�。0���y!��(DCM)，0�
�!�����W�。

� 9. B���UC

��

RA M) N
 VWRA XY (�s)

LIN1 VIN >
UVLO,
EN = 1

VOUT >
VIN−300 mV

SS

LIN2 512

LIN2 LIN1 ê� VOUT >
VIN−300 mV

SS

7� Þß 1024

SS LIN1 4
LIN2 ê�

VOUT =
VOUT(MIN)

BST

,-7� Þß 64

+Z0��

9 �EN ���i，�'�&:，��.��&_4
5。&_45�，������VIN�((�VOUT，��

�;���VOUT�((VIN。Z[�，�<���=�

DC�����0�500�mA���。

LIN ��


�EN�����i)�，{�VIN�>�UVLO��，��
.����>�VIN���%ST�� ��VOUT���(

300�mV�����VIN�(Q3)。����E��LIN1��T
r。

0�LIN1�45�，9�VOUT�+|�VIN�-�300�mV，�
Z[�SS��9。��，512��s���LIN1��3�，� ��
LIN2�45。

0�LIN2�45"，�� �6|�2�A。�~�1024��s�
�，VOUT���+|�VIN �-�300�mV，����?�
�。

SS ��

�����LIN��9�，(VOUT�>�VIN�-�300�mV)，�
�.���E0Y��i�50%��,����� 2`
&。

0�SS��9�，VOUT��	
� � ¡¢|£,。

9�VOUT�0�SS��¤¥+|�+�64��s����，�¦§
�?mn。9��6�COUT，��>[�¨*� ，

�@*
;�����=。

BST ��

�*��.�^ky!�9。

BPS ��

90�SS�45�����，VIN����VREG，�C�

©ª�B|�BPS�45。

� 10. EN 0 BYP [\]

EN BYP �� VOUT

0 0 �e 0

1 �e 0

1 0 b�c! VIN

1 ë�c! VREG 4 VIN 
()* VIN > VREG )

^_RA

mn�+«,�，��.� ��FAULT��?�9：
• VOUT���+|��LIN��9 ��SS��9�7��
�。

• VOUT���+|��SS��9 ��BST��9�7��
�。

• ,���0�BST��9�Am�2�ms。

• 0�BPS��9��3��VDS��cB.。

�¬Am�?，��.��e`&，/�VIN ��

VOUT������C­,®。¯°�20�ms��，±D)
Z。

��-(

� ^k��0��?，1�� ^k，`²��。
� ^kx5�0��.����-Z[，/¤¥

mn01�?�«,�，³��m�2´。� ^k

2´���*���µ¶·;��
�«,��¸4

E2´。

• 
-Z[�¹����，PG ���º(��i)
�。

• 
�PMOS����.»Am�64��s，V#H·;3

120°C��，PG���¼�。
.�·;!(�100°C
�，PG��)��)。

• �F|01�?，PG��½E。
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��G`


#H·;3
�150°C��，��.�&:。
�IC�»
3¾��20°C��4)�Z[。

����

^ky!45��，�~�VIN�3
XY�VOUT，�

C�>[�,�45�B(?,45。��?,45

�，�C��5¼�Q1���Q3，����VIN�(�VOUT�

�3�C­,®。
�VIN�>��VOUT，��
¿�5��s��
¤¥��`&�«,�，� �?,45。�
£�

 �?,45，Q3�0À�5��s�!�Á��� G[。

�VOUT�+|XY�VOUT����，� �?,45。

0>[?,45�，.�Â��ÃH.�b,�c，

IJ�VIN�(�VOUT���!；�~�!3
�200�mV，
����?。

0¥�����DE�CCM�12�«,�，+|X
Y�VOUT��?,45�B(,�45。�Br!��

�����：

VIN � VOUT � ILOAD � (DCRL � RDS(ON)P) � RDS(ON)BYP (eq. 1)

?,45 �L.³�VOUT�ÄÅ�25�mV��ÆÇ，
�.e45��ÈÉ。+|XY�VOUT�+�25�mV��，
�,�45�B(?,45。!�������：

VIN � VOUT � 25mV � ILOAD � (DCRL � RDS(ON)P) (eq. 2)

����

�Z[DE?,45�Ê，³�Q3�`Z���.，
Ë�ªÌ�B(��\]?,45。�@*��"�

�Í��，�C�¯°��Î�(�VIN���Ï4 �

DE?,45。

��IQ�DE?,452���FAN48632。�B��
�，�6ÐÑ�%�,����，�16�;<!�

�9���=。
��c�(OCP)、Ò�MT�(UVLO)、
��
��c�(OVP)���
·�c0DE?,45�
Ó��6t[�9。

0DE?,45�，�VOUT�2�IJ�VIN，�©(�

����VOUT(MIN)���。

VSEL
4u���^����9�，VSEL�2�ÔU(Õ

)。¼��VSEL�����ST�����VOUT(MIN)，{

�VOUT �����20 ��s ��6� (!��XY���
�。o���2���£�07)Á�9�2�4�

�����2´�,，��0ÖN×�y!«,�1

6�;<!��VOUT，�{8|}��W~。
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�

�

�
�D (COUT)

���

:IJ�.OØ�Q�¥W�Q(CEFF)PÌ'��
��{!�。0�14��F���CEFF�1:.�(CEFF(MIN))��
«,�，FAN48632�2Ù�-T12。CEFF�PEQ

Ú、ÛÜ�NP6:{Ý	。

��	


ºR�Y��O.��0.47��H。
FAN48632���SÞ���E��；�Oß.��
03��920b���3
�4.4�A。T�W�2lU
�O��àá0�����8¢|��，â�ã¥�

O��àá�SÞ�Â|aE。

��

�������0-Z[�`Z，���E2��

��COUT������VOUT�Á,9�01VN�Q 2

�����。�~����0Z[%:�äW��.

�]���XY，�����?，U��,&_，¯

°�T���)Z。9åX#���Qæ�，�,�

`ç2�64Z[，{1è�0����«,�]�

��。�~0-Z[u�������������

Q，��,2�4��éY， {�7� 2-Z[，

1èã¥0�?�9�Ïê������QÎ�。


�����

����àá%�COUT��ÍÃ。0�tON�u�，,�

`&l	�，COUT���5����。��àáZë

(5��：

VRIPPLE(P�P) � tON �
ILOAD
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